1, WSTEP

Zak tady Llektronowe "UNITRA=-LAMINA" produkul g
w szerokim asortymencis krzemowe diody energetycs-
ne i tyrystory w oparciu o apracowanis wlisne badi
"0 liceuncje zagraniczne.

Frogram produkcyjny roku 1975 obejmuje tray typy
diod o pradzie uranicanym od 10 do 200 A 1 napie-
ciu do 1300 V oraz oztery typy tyryatoréw o pra-
dzie granicznym od 2 do 10 A 1 napigoiu de 800 V,

Liody, dawnej serii BY, obeonie DUO 1 D1G opraco~,

wane w zakladowym biurze konstrukcyjnym, Tyrystory
gerii BTP produkowane sa na podstawie licencji ra«
dzieckiej.

W drugiej potowie 1976 r., uruchomiona zoatanie
produkcja dalszyoh dwunastu typéw diod o pradsie
granieznymt od 100 do 1600 A 1 napig¢ciu do 3000 V
oraz osiemnastuy typéh tyrystoréw o praydzie
granicznym od 40 do 1000 A 1 napie¢ciu do 2200 V,
Produkcja ta oparta bedzie o licencje fiymy

Westinghouse Llectrio Corporation /USA/.

Niniejezy 1utormator $echniczny "Krzemowe Diody
l.nergetyczne 1 Tyrystory" stanowi kontynuacje
wydawniozq informasj) technicznej Zakladdw Iile-
ktronowyoh w zakresie produkcji slementdéw pélprge~-
wodnikowych, Zawiera om karty katalogowe produ-
kowanyeh 1 przygotowywanych do produkcji ele-~
mentdw péiprzewodnikowyoh oras informacje doty-
czyee: podstawowyoh 1oh parametréw 1 charakte-
rystyk, podstawowyoch ukladéw pomiarowych, wyz-
walania brankowego tyrystordw, pracy rdéwnolegley
1 szeregowej, zabezpieozer nadpredowych i przepig-
ciowych, zasad doboru warunkéw chlodsenia 1 pra-
widlowej ekaploatacji krzemowyoh diod energetycz-—
nyoh L tyrystoréw,

W stosunku do poprzedniego wydania Informatora
Technicznego 1973 "Pélprzevodnikows Diody Lnerge-
tyczne 1 Tyrystory" niniejasy informator Jest
rozszerzony o dane dotyosace licencyjnej produk~
¢ji firmy WEC oras zawiera informacje o zmianie
oznaczed diod zgodnis 3 PN-T4/B-82050,

Zaklady Elektronowe "UNITRA-LAMINA" oraz Insty-
tut blektrotechniki prowadzq w szerokim zakresie
prace badawcze, ktéryech culem jJest rozszersenie
informaoji o techniczaych wiasoiwusciach wyrobdw,

W miarg postepu prac nastypne wydania nintejszej
publikacji be¢dg uzupeiniane bardziej Kowpletnymi
dunymi 1 przebicgami innych charakterystyk doty-
vzacych zardwno krzemowych dioed euergetyoznyeh jak
tysystorow 1 radiatorow,

windouniol podane w dalszych punktich opracoevanta
ujg pravde wszysthim na celu  zwrdicenles uviapd wy-
Lorazystujacenu  diody ecacrgetyczne i tyrystory na

najwazniejsze zagadnienia, ktére powinny byé roz-
wiazona prazed zainstalowaniem dansgo elementu pé -
przewodnikowego w ukludzie, Windomosoli te naledy
traktowad jako zhidér pewnych ogdlnych wytyoznych,
ktd.e muszq byé knzdorazowo dostosowywane do dane-
&0 typu diody 1lub tyrystora oras do speoyficznych
wymagan okredlonego ukiadu przeksstalttnikovege,
Nie istnieje bowiem mozliwodé zalecenia uniwersal-
nych szczegdlowyoh metod doboru elementdw péiprze-
wodnikowych na prady od 2 do ponad 1000 A deo
ukladéw o tak wislorakich zastosowaniach, Jakie
daje technika przekastattnikowa,

Przy opracowywaniu niniejszego informatora wyk o-
rsystano niektére dane zawarte w publikacji firmy
WEC pt. Siliocon Controlled Reotifier
Handbook ~ Second Editien, Sept. 1970,

Designers

2. PROGRAM PRODUKC XJNY

Program produkoyjny diod przedstawia tablioa 1
program tyrystoréw tablioa 2,

Tyrystory typéw T00-40 de T20~1000 sa pPrIesnaczons

w zasadzie do zastosowan prsemystowych. Charakte-

ryzuja sie typowymi czasami wylaoszania 100

1 150 /us, krytycsna stromodcis narastania napig~

cia blokowania 300 i 200 V//UI oras krytyocsna stro-
moscia narastania pradu przewodzenia 60 1 100 A/us.
Tetnieje jednakse mozliwodd uzyskania w drodze se—

lekcji dla pewnej ozgsdoi produkowanych tyrystordéw

ozaséw wylaczania uniejsasyoh od 50 alh

Przyjety kod oznaozert diod i tyrystoréw okredla
podstawowe cechy 1 parametry preyrzadu, Sklada silg
on z liter 1 oyfr potaczonych w trsy grupy w praye
padku diod oragz cztery grupy w praypadku tyryato-
réw, Grupa pierwsza aklada 8i¢ 2 litery D dla diod
lub T - dla tyrystordéw oraz nast¢pujacych po niej
dwéch znakéw; plerwszy oznacza rodzaj konstrukoji
/0 - podstawa Erubova, 1 - podstawa ptaska, R -
obudowa pastylkowa/, drugi -~ wykonantis elementu,

Grupa druga sklada sle 3z liczhy Jedno, dwu, tray
lub cztero:yfrowej 1 wyraza graniczny prad diody
Iub tyrystora w amperach, Po tej lioczhie w oana-~
czeniu diody moze wyatqpoﬁaé litera i, oznaczajgoa
polaryzacje odwrotha przy konstrukcji niesymet-
ryczne), tzn. polgczenie anody z podstawg,

Grupa trzecta sklada sie 2z dwéch oyfr 1 oznacza
klasg uapigciows wyrazona w setkach woltéw powta-
rzidnego napi¢eia wetecznego w diodzle lub bloko~
wania praypadku
klasy nmapiiciowej nizszej od 10 cyfra oznaoczajgoa

klasg puprzedzona Jest zerem.

1 wetecznego - & tyry:torze, W

W przypadku diody lub tyrystora o napigetu UR"M

nitszym od 100 V w oznaoczeniy klasy pojawia sl



litera A wskazujaoa na koniecznodé zastosowania
dzielnika 10 prazy okredlaniu napi¢cia powtarzal-
nego,

np. grupa AS URRN a 500 V 1 10 = 50 V

Grupa oswaris wystgpuje w oznaczeniu tyrystordéw §
skilada s8i@ 3 trzeoh oyfri plerwsuza okreéla
‘ krytycsng strowodé narsastania papiecia blokowania
duD/dt, druga - czas wylgczania tq, trgecia - kry-
tyosny stromodé narastania pradu prsewodsenia
dl,r/dt zgodnie 3 tablicy 3,

TABLICA 3

Osnadzenia grup parametrdw dynamicsnyoh

Cyfra-kod
parametru dun/dt tq le/dt
v/ /us /us A/ Pad
0 nie nie nie
okrefla sie¢ | okredla sie|okredla sig
i nin 20 max 250 min 20
2 min 50 max 150 min 40
3 min 100 max 100 atn 10
4 wuin 200 max 70 min 100
5 win 300 lu qo min 200
8 oin 500 max J0O ain 406
T .min 1000 max 20 min 6800
8 max 18 min 800
9 max 12 min 1000

Obeonie osnaczenie tyrystordéw BTP nie jest sgodne
z powyissym kodem, Oznaosenie to okreéla réwnies
podstawowe cechy tyrystora i skiada siq s  trsech
grup liter i oyfr: . .
Plerwssa grupa sklada sie = 1iter: B - okreélaja~-
oych material prayrzadu pélprsewodnikowego /krsem/
T - tyrystor oras P - producenta polskiego,

Grupa drugs sklada si¢ s Jednej lub dwdch oyfr
okreslajgoych graniczny prad tyrystora w amperach,
Grupa trzecia sklada si¢ z dwu lub trzech cyfr wy=
razajgoych powtarsalns napigcie wateczne 1 bloko=
wania w waltach,

Ze wzgledu na male wymiary tyrystordw BTP, w pray-

padku nie  okredlanis parametréw dynamiosnych,
® oznaczeniu opus3osA sie grupq oswaria,

Praykiady oznaczei:

1, Dioda o pradate graniosaym IP/AVAI = 250 A
z podstawsg drubowa, anods polgosona 3 pod-
stawq, powtarsalne napigoie watecsne 300 V

D00=250R=-03

2, Tyrystor o pradsis graniosnym 3 A, podstawie
drubown} §{ powtarzalaym napiqoiu wstecsnym i
blokowania 850 V

BTP 3/850 ~ osnucionie dotychosasowe

TOP-J-A8 ~ prsyssle osnaosenie ujednolicone

3. Tyrystor o pradsie graniosnym 1000 A, obudowie
pastylkowej, powtarsalnym napieoiu wsteosnym
i blokowania 1200 V, stromodoi napigciowey
200 V//un, csasie wylaozania 180 /ul 1 stromof-
ol pradowej 100 A/ /us.

T20-1000-12-424

Tablioa 4 sawiera poréwnanie nowych i dotychosaso-
wych oznaosen diond serii BY,

Tablioa 5 sawjera pordéwnanie obeonyoh osnacsen ty-
rystoréw DTP z cznacseniami, kiére beds obowigay-
waly w praysalodoi.



